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Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot kierunkowy
Status przedmiotu Wybieralny
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr Il
studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr Il|
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Egzamin (TAK/NIE) NIE
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Forma prowadzenia zajeé¢ wyktad éwiczenia Iak;iourre:]to- projekt inne
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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu :
kierunkowych
Posiada wiedze niezbedng do organizowania pracy
W01 |zgodnie z przepisami BHP, ochrony srodowiska i ergo- TR1_WO03
nomii.
W02 Ma W|e.d.zle, w zakrle_sle fIZ’ykI .(w tym": mechaniki, termo- TR1 W02
. dynamiki i mechaniki ptynéw) i chemii.
Wiedza - —
W03 Ma wiedze na temat nowoczesnych materiatdéw inzynier- TR1_WO05
skich oraz metod ich badan TR1 W15

Ma wiedze z zakresu maszynoznawstwa, elektrotechniki,
W04 | elektroniki, automatyki dla formutowania i rozwigzywania TR1_WO06
prostych probleméw technicznych w transporcie.

Umiejetnosci

Potrafi korzystac z literatury polskiej i obcojezycznej oraz

ol pozyskiwa¢ wiedze z innych zrodet.

TR1_UO1

Potrafi zorganizowac¢ stanowisko, obstugiwac¢ przyrzady,
U02 |urzadzenia i maszyny zgodnie z obowigzujgcymi zasa- TR1_UO03
dami zachowania bezpieczenstwa

Potrafi dokonaé wyboru odpowiedniego materiatu do
U03 |petnionej funkciji eksploatacyjnej, klasyfikowa¢ procesy TR1_U22
zuzyciowe i sposoby ich minimalizaciji.

Potrafi pracowa¢ w grupie, dziata¢ w sposéb kreatywny i

uo4 przedsiebiorczy

TR1_U23

Kompetencije
spoteczne

Ma sSswiadomosé koniecznosci rozwoju osobistego
i rozumie potrzebe statego uzupetniania wiedzy z nauki
o materiatach w celu podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych

K01 TR1_K02

Ma swiadomos¢ konsekwencji dziatalnosci inzynierskiej,
K02 |jej wplywu na srodowisko, i zwigzanej z tym odpowie- TR1_KO03
dzialno$ci za podejmowane decyzje

Rozumie koniecznos$¢ przestrzegania zasad bhp, etyki
KO3 |zawodowej oraz dostrzega konieczno$¢ dbatosci TR1_KO06
o tradycje i dorobek wykonywanego zawodu

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajeé

Tresci programowe

wykfad

Historia nanotechnologii. Nanotechnologie — klasyfikacja obszaréw badawczych
i aplikacyjnych. Przyktady procesdw zachodzgcych w przyrodzie w skali ,nano”. Spo-
soby otrzymywania nanomateriatéw i nanokompozytéw. Budowa i zasada dziatania
urzgdzeh wykorzystywanych do wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikami
prézniowymi: fizycznym i chemicznym osadzaniem z fazy gazowej PVD i CVD oraz
osadzaniem warstw atomowych ALD. Nanostruktury weglowe — wtasciwosci, otrzy-
mywanie i przyktady zastosowan w transporcie. Metody badah nanomateriatéw: ob-
serwacja nanostruktur i ocena ich wiasciwosci. Korzysci oraz zagrozenia wynikajgce
z zastosowania nanotechnologii w transporcie. Rozwéj nanotechnologii w Polsce i na
Swiecie.

Projekt , Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice Wydziat Mechatroniki

= Politechnika Swigtokrzyska I - i .
ﬁ Kielce University of Technology Swietokrzyskiej do potrzeb wspdfczesnej gospodarki WMIiBM | Budowy Maszyn
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laboratorium

Cle.

Metodyka przygotowania powierzchni materiatdw do uzyskiwana nanomateriatéw.
Dobér technik wytwarzania nanomateriatdbw w zaleznosci od ich funkcji eksploata-
cyjnej. Dobor parametréw wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikami préz-
niowymi do zastosowan w transporcie. Badania mikroskopowe. Ocena witasciwo$ci
mechanicznych i tribologicznych materiatéw inzynierskich stosowanych w transpor-

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc Xx)

efektu Egzamin

ustny

Egzamin
pisemny

Kolokwium

Projekt

Sprawozdanie

Inne

wo1

w02

w03

wo4

X [ X [ X | X

uo1

uo2

uo3

uo4

X [ X [ X | X

K01

K02

K03

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma . . S .
. . Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
wyktad zaliczenie z oceng Osiagniecie min. 50% punktéw z kolokwium zaliczeniowego
laboratorium zaliczenie z oceng Osiagniecie min. 50% punktéw z kolokwium zaliczeniowego

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Obciazenie studenta n‘;iﬂ;a
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wicjLrjpisiwicjL|pP|s h
’ studiow 15 15 9 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
£ nauczyciela akademickiego 34 22 L
Liczba punktéw ECTS, ktorg student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,4 0,9 ECTS
nauczyciela akademickiego
H : i ; Projekt , Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice -
ﬁ Polttechinika Swigtokrzyska Swigtokrzyskiej do potrzeb wspéfczesnej gospodarki” WMiM Wydziat Mechatroniki

Kielce University of Technology
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Liczba godzin samodzielnej pracy
5. studenta 16 28 h
Liczba punktéw ECTS, ktérag student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 0,6 1,1 ECTS
pracy
Naklad pracy zwigzany z zajeciami
£ o charakterze praktycznym 25 25 .
Liczba punktéw ECTS, ktérg student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 1,0 1,0 ECTS
terze praktycznym
Sumaryczne obciazenie pracg stu-
9. denta 50 50 h
10, Punkty ECTS za n.10du.t N > ECTS
1 punkt ECTS=25 godZzin obcigzenia studenta
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